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摘要(译)

本发明涉及一种制造液晶显示器用阵列基板的方法，包括以下步骤：a)
在基板上形成栅电极；b)在包括栅电极的基板上形成栅绝缘层；c)在栅绝
缘层上形成半导体层(n+a-Si:H和a-Si:H)；d)在半导体层上形成源电极/漏
电极；以及e)形成与漏电极连接的像素电极，其中，步骤a)或d)包括通过
蚀刻铜基金属膜来形成各个电极的步骤，而且，在蚀刻铜基金属膜中使
用的蚀刻剂组合物包括作为用于增加被加工片材的数量的改进剂的柠檬
酸。
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